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摘要(译)

本发明提供一种有机电激发光像素电路，其目的在于有效地补偿驱动
TFT的临限值电压的变动。本发明的有机电激发光像素电路是使选择TFT
(20)及控制TFT(30)关断，使短路TFT(28)及重设控制TFT(26)导通，而重
设驱动TFT(24)的栅极电压。其次，在控制TFT(30)为关断的状态下，使
选择TFT(20)导通，且使短路TFT(28)及重设控制TFT(26)关断，而将数
据信号施加于驱动TFT(24)的栅极。之后，在选择TFT(20)导通的期间
中，使控制TFT(30)导通之后使选择TFT(20)关断，由此，可在控制TFT
(30)导通之际，防止驱动TFT(24)的栅极电压下降。
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